Germanium-Dioden - Gérmanium diodes
o Spitzen-Dioden - Point contact diodes ; L

T Kenndaten . Grenzdaten
L ype .. - Typical characteristics Maximum ratings

AA ‘ lp = 85mA  beilUp = 1V Ug = 30V

. m Ig = 7pA bei Ug = 10V Uy = 40V
" HF-Diode mit kleiner lg = 4pA  beilg = 30V = lo =1smA

dynamischer Kapazitat AC =0,14 pF bei Uy =075..3V, f=355 MHz Ipm = 10mA .

’ : Py =100 mW belfamb=45°C .
RF-diode with low = 100 °C

dynamically capacitance

GrobBe « Outlines 30

2XAATI

Diodenpaar fir Ratio-

detektor- und Diskriminator-

Schaltunger) bei f= 5,5 MHz

Matched pair for ratio

" detector and discriminator

at 5.5 Mc/s.

AAT12 - Ip = 10mA  beilUp = 1V Ug = 15V

IR = 15uA  beiUg = 10V Ugy = 20V
HF-Diode fir niederohmige| AC =0,14 pF bei Uy =0,75..3V, f = 10,7 MHz lp = 10mA -
Demodulator-Schaltungen IpM = 20mA” .
Py = i =

RF-diode for low resistance 1.v _ 1?)3 T(\:N bei famp=45°C]

rectifier-circuit !

Grofe - Outlines 29

2XAA 112

Diodenpaar fir nieder-
ohmige Ratiodetektor- und
Diskriminator-Schaltungen

Matched pair for low
resistance ratio detector
dnd discriminator
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TELEFUNKEN

Germanium-Diode

AA N2 fiir niederohmige Demodulator-Schaltungen
2 x AA 112 fiir niederohmige Ratiodetektor- und Diskriminator-Schaltungen

MeBwerte
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Durchlafistrom la (Ug= 1V) 10 > 6 mA
Sperrstrom ~lg (—Ug=10V) 15 < 40 nA
Betriebswerte

Wird die HF-Spannung, f = 10,7 MHz, so
variiert, daB U ; s von 075V auf 3V an-
steigt, dann betragt die Kapazitatsanderung
der AA 112 max. 0,25 pF, i. M. 0,14 pF.

Grenzwerte
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Sperrspannung —Uq 15 v
Spitzensperrspannung —Uasp 20 \'%
Stofispannung —Udstoss ') 25 v
Richtstrom + lricht 10 mA
Durchlaf3spitzenstrom ldsp 2) 20 mA
Durchlaf3stromstofi ldstoss ") 30 mA
Verlustleistung Py 80 mW

bei tumb = 45 °C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur tj + 100 °C
1} Daver < 1s, Abstand von StoB zu StoB > 2 min.
1 f225Haz.

Gehdusekapazitét Cok 0,5 pF

max. Abmessungen

|;7] 269
-

Gewicht: max. 03 g
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AA 132

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Allgemein, fir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE £26 20,55
CATHODE
= ¥ Normgehéuse
1 Case
- 26 72 26 51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Unsm 120 110 v
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrpmMm 110 100 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 100 90 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Tesm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 [FAV 50 20 mA
Um = URRM IFAV 15 7 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg -55...+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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AA 132

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

~

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

!'=4mm, 1 = konstant Ripia
constant
KenngroBen
Characteristics
fj = 25°C
DurchiaBspannung
Forward voltage
IF = 0,1mA UF
Ig =10 mA Ur
IF =50 mA UF 1)
Sperrstrom
Reverse current
UR = 3V I R
UR = 10V IR
UR = 60V I R
Ug = 100V Ig

1) % =001, p=03ms

24

Min.  Typ.

017

3.2
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AA 132
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AA 132
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AA 134

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Aligemein, fiir mittlere Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for medium supply voltages.

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
KATHODE 22,6 20,85
CATHODE
K Normgehiuse
28 72 26 Case
51A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 85 75 \Y
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URrM 70 60 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 55 45 \
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irgm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Um = URRM Irav 15 7 mA
Sperrschichttemperatur f 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg -55...+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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AA 134

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I'=4mm, 1 = konstant
constant

KenngroéBen
Characteristics

l'j = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig= 01mA
Ig =10 mA
Ig =50 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 8V
Ug = 10V
Ug =50V

1
1) —; =001, 1p = 03ms

Typ.

017
135
32

75
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70
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AA 134
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AA 137

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

-

Anwendungen: Regelspannungserzeugung in FS-Geraten

Applications: AGC rectifier in TV receivers

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
—5 Normgehéause
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten famb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung URSM 50 50 Y
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 40 40 v
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 30 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Tesm 50 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom TeRM 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchiaBstrom, Mittelwert
Average forward current
um = URRM IFAV 12 5 mA
Sperrschichttemperatur t 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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AA 137

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
= 4mm, 7 = Kkonstant Rina 500
constant
KenngroBen
Characteristics
Ij = 25 °C
DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 0,1 mA UF 0,18
IF =10 mA UF 09 15
Igp =20 mA UgY) 137
Sperrstrom
Reverse current :
Ug= 3V I 35
Ug = 10V I 13 50
U =30V Ig 100
Ug =40V I 220
Dampfungswiderstand
Damping resistance .
Ugp =1V, f=39MHz, U, = 1V rp2) 12
(o2 : } -0
1€ MeBschaltung fir: A
Ynr Y% Tost circui _
209;]- 10 op;I- 50KQ est circuit for: Iy
(o é —0

74998 Ttk

[
1) 7p =001, 1p = 03ms

36

2) siehe MeBschaltung
see test circuit

KIW
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AA 137
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AA 137
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AA 138

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

~

Anwendungen: Demodulatorschaltungen in FS-Geriten

Applications: Demodulator circuits in TV receivers

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
—} Normgehause
26 72 26 Case
s 51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung URsMm 30 30 \"
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URrMm 25 25 "
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 15 15 \
Reverse voltage
StoBdurchlastrom IEsm 50 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom 1 FRM 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
um = URRM IFAV 12 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B2/v.1.17/0474 Ausgabe 2
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AA 138

Warmewiderstand
Thermal resistance

~

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! =4mm, y = konstant RinJA
constant
KenngroBen
Characteristics
lj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig= O1mA U
Ig =10 mA Ug
Ig =20 mA UrY)
Sperrstrom
Reverse current
Urp= 15V IR
Ug=10 V IR
UR =15 V IR
UR =25 V IR
Dampfungswiderstand
Damping resistance
U = 1V, f= 39MHz, U, =065V rp2)
o— ¢ 0
U, l -L Uo
e, —_—0
74999 Ttk

2) siehe MeBschaltung

1
1) 2 0,01, t, = 0,3ms
T ] s
see test circuit

40

Min. Typ.

500

0,18
09 15
1,37

25
18 50
35

120

38

MeBschaltung fiir: /p

Test circuit for: Iy
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AA 138

]F"IR
Ug=1v
10
mA
03V
‘ —_—-F
Up=28V
0.1 ]
WV’
0,01
2v
V]
0.001 - 80 °C
tj—>
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TELEFUNKEN AAY 18

OAl54Q

Germanium-Dioden-Quartett

Diodenquartett fir Ringmodulatoren und Gleichrichter in Graetzschaltung

AAY 18 4 Dioden in Kunststoffgehduse
OA 154 Q 4 Einzeldioden

MeBwerte fir Einzeldiode

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3strom la (Ug= 1V) 6 > 4 mA
Sperrstrom —ld (—Ud = 5V) 7 <20 uA
Sperrstrom —lg (—=Ug =10V) 10 < 40 pA
Sperrstrom ~lg (—Uq = 40V) 30 <100 pA

Symmetriebedingungen

Die vier Einzeldioden unterscheiden sich im DurchlaBBstrom lg bei Ug = 1V
um hdchstens 3%, bei Ug = 0,2 V um max. 5%.

MeBschaltung fiir Trégerunterdriickung

q ! 6
|
3 I
7
a( 5 : —
—o— RV
o : —
2 |
4 {
ca. 700 kHz __L
O=—ysy—>0 =

Dioden-Quartett (Prifling),

Potentiometer, ca. 10...50 Q,

Kapazitiv-symmetrischer Obertrager, 600/600 Q, f ~ 50...150 kHz,

Selektives Rohrenvoltmeter fir 100 kHz, Démpfung bei = 200 kHz mindestens 6 Neper.

N Lhe

Die Tragerunterdrickung betragt ohne zusdtzliche Symmetrierungsmittel (a und b kurzgeschlossen)
im Mittel 1:150, bel Einstellung auf das Trégerrestminimum mittels des Potentiometers im Mittel 1:1000.




AAY 18 TELEFUNKEN

OA154Q

Grenzwerte fir Einzeldiode

bei Umgebungstemperatur tamb 25
Sperrspannung —Ug 50
Spitzensperrspannung —Udsp 55
Stof3spannung —Udstoss ') 60
Richtstrom lricht 20
Durchlaf3spitzenstrom ldsp?) 75
DurchlaBstromstof3 ldstoss ') 500
Verlustleistung P4 100

bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t; max +100
t min -50
') Daver < 1s, Abstand von Sto8 zu Stofl > 2 min.
1) f =25 Hz.
Gehdusekapazitiit Cak 05

max. Abmessungen

OA154Q 68

60

40
45
50
20
75
500

°C

<

mA
mA
mA
mW

°C
°C

pF

(Einzeldiode) uﬂ’
Gewicht: max. 0,5 g

gss® j
7
AAY 18 4 -+
3 + -
2 + -
7 -+
i ! 15x45°
|
I 77 -
4 e ——
3 IR B Gewicht: max. 4 g
2 Pt —
7 sl S
— o +
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TELEFUNKEN

Germanium-Diode

Diode fiir Einsatz in elektronischen Rechengerdten
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3strom ' ld (Ua= 1V) 10> 6 mA

Sperrstrom =4 {(—=Ug =10V) 15 < 40 A

Sperrstrom —lg (—Ugq =25V) 75 <400 A
Sperrtréigheit

Wird eine symmetrische Rechteckspannung von 50 kHz mit einer Anstiegzeit von < 0,1 us so an
die AAZ 10 gelegt, daB in Durchlafirichtung ein Strom von lg = 30 mA flieBt und in Sperr-
richtung eine Spannung, _Ud = 10V, anliegt, so flieBt durch die Diode

nach 0,5 us ein Sperrsirom —Ig = 250 < 500 uA,

nach 3,5 us ein Sperrstrom —Ilqg = 20 < 80 pA.

AAZ 1O

Impulsoszillograph

Rechteckgenerator Begrenzerdiode

L= 30mA

Prifschaltung




TELEFUNKEN

Grenzwerte
bei Umgebungstemperatur tamb
Sperrspannung —U4
Spitzensperrspannung —Udsp
Stofspannung —Udstoss 2)
Richtstrom Iricht
Durchlaf3spitzenstrom ldsp?)
DurchlaBstromstofs - ldstoss ?)
Verlustleistung Pdq

bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur tj max
tj min

Hf=25Hz
?2) Daver < 1s, Abstand von StoB zu StoB > 2 min

Gehdusekapazitdt ' Cak

max. Abmessungen

25

25
30
40
10
30
50

7
—F

Gewicht: max. 0,5 g

80

+100
-50

0,5

20
25
30
10
20
50

pF

°C

<

mA
mA
mA
mW

°C
°C
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TELEFUNKEN

Germanium-Dioden-Quartett
in Ringschaltung

-

4 Germanium-Dioden AAZ 10 in Ringschaltung sind in Kunststoff eingebettet

MeBwerte fir Einzeldiode
bei tamb = 25°C
Ra (Ua= 1V) 100 < 145 Q
—Rgq {(—Ud = 10V) 600 > 300 kQ

MeBschaltung fir Tragerunterdriickung

r,o 92 ] 2| 7 A
< 2 Pegeimesser
7502 -~ ! 1502 Levelmeter
ae [ 3

AAZ

GON 200kHz ———
—i

Trs

RC — Generator -
R =758 sym.

Trégerrestddmpfung > 6 Neper

Grenzwerte
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung —Ud 25 20 \'
Verlustleistung P4 40 mW

bei fqmb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur ti 100 °C

Temperatur des Kunststoffgehduses tGehause 80 °C




TELEFUNKEN

max. Abmessungen

I —
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; 66 ! arAs Prinzipschaltbild

Gewicht: max. 2 g




